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2024 YILI EYLEM PLANI iZLEME RAPORU

Nanoteknoloji Uygulama ve Arastirma Merkezi 2024 Yil1 Eylem Plani’nda yedi (5) adet eylem

planlanmis olup bes (3) adet eylem ger¢eklestirilmistir.

Nanoteknoloji Uygulama
ve Aragtirma Merkezi

BiRIiM PLANLANAN GERCEKLESTIRILEN

Birim faaliyetleri sonucunda

li?csf;mmda SCE lan A?(frll SSCL SCL AHCI
P yap yay kapsaminda 2024  yilin

sayisint arttiracak faaliyetler | . * ..

icerisinde 15 adet yaymn
yapilmasi

yapilmistir.

Kamu-Universite-Sanayi  is
birligi sayisin1  arttirmaya
yonelik projeler yapmak

Ogrencilerin bilimsel
aragtirma,  inceleme  ve
bilimsel toplantilara katilmast
icin destek saglanmasi

Lisansiistii egitimine devam
eden Ogrencilerimiz yapilan
faaliyetler sonucunda 2024
yil igerisinde 3 ayr1 bilimsel
etkinlikte aktif olarak yer
almislardir.

Ulusal/Uluslararast  bilimsel i
etkinlikler yapilmasi
Oncelikli alanlar  (Enerji,

Tarim-Gida, Nanoteknoloji,
Gog, Iklim Degisikligi, Kadin
ve Aile ¢aligmalar1 vb.) basta

Nanoteknoloji alaninda {iriin
gelistirilmis, ilgili iirlin igin
patent basvurusunda

olmak iizere FSMH veya | bulunulmus ve bu {riiniin
teknolojik, yenilik¢i | patenti alinmugtir.
iiriinlerin gelistirilmesi
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Fz.la.hyetln Yapildiga Nanoteknoloji Uygulama ve Arastirma Merkezi
Birim

Boliim/Alt Birim -

Gl gekltstinalon SSCI, SCI, AHCI kapsaminda yapilan yayin sayisini arttiracak faaliyetler
Faaliyet Ad1 yapilmast

Faaliyet Donemi 2024

Yapilan calismalar dogrultusunda birimimizde yiiriitiilen AR-GE caligmalar ile
Gergeklestirme ilgili 2024 y1li igerisinde 15 adet SSCI, SCI, AHCI kapsamuinda yayin yapilmustir.
Aciklamasi Ilgili yayinlara ait bilgiler asagida, kanit kisminda yer almaktadir.

1. Damgaci Elif, Seyhan Ayse, Kartal Emre, Furkan, G. 2024. "Towards
Sustainable Perovskite Solar Cells: Recycling Fluorine-Doped Tin

Oxide Substrates for Environmental Impact", International Journal of
Global Warming, Doi: 10.1504/1JGW.2024.10064776.

2. Yilmaz, S., Basol, B. M., Polat, ., Olgar, M. A., Bayazt, T.,
Kiiciikdmeroglu, T., Bacaksiz, E. 2024. "Improvement in performance
of SnSe-based photodetectors via post deposition sulfur diffusion",
Sensors and Actuators A: Physical, 372, 115348.

3. Yilmaz, S., Basol, B. M., Atasoy, Y., Polat, I, Kii¢iikomeroglu, T.,
Bacaksiz, E. 2024. "Enhancement of the response speed of CIGS-based
photodetector by Te-doping", Sensors and Actuators A: Physical, 377,
115691.

4. Olgar, M. A., Erkan, S., Altuntepe, A., Zan, R. 2024. "Nitrogen doped
single layer graphene for CZTS-based thin film solar cells", Optical
Materials, 150, 115167.

Kanit

5. Madenli, O., Akarsu, C., Adigiizel, A. O., Altuntepe, A., Zan, R.,
Deveci, E. U. 2024. "Synthesis of graphite/rGO-modified fungal hyphae
for chromium (VI) bioremediation process", Environmental Technology,
45(5), 811-826.

6. Deveci, E., Madenli, O., Akarsu, C., Zan, R. 2024. "Synthesis of
reduced graphene oxide-fungal hyphae biochar/iron oxide composite:
characterization, adsorption performance, and removal mechanisms",
International Journal of Environmental Science and Technology, 1-14.

7. Damgaci, E., Kartal, E., Gucluer, F., Seyhan, A., Kaplan, Y. 2024.
"Impact of Temperature Optimization of ITO Thin Film on Tandem
Solar Cell Efficiency", Materials, 17(11), 2784.
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15.

Ciris, A., Atasoy, Y., Tomakin, M., Karaca, A., Kii¢iikdmeroglu, T.,
Bacaksiz, E. 2024. "Impact of CdSeTe and CdSe film deposition
parameter on the properties of CdSeTe/CdTe absorber structure for solar
cell applications", Semiconductor Science and Technology, 39(2),
025012.

Ciris, A., Atasoy, Y., Tomakin, M., Bacaksiz, E. 2024. "An
investigation on CdSeTe/CdTe stacks deposited by evaporation: Impact

of Halide treatment depending on the applied surface", physica status
solidi (a), 221(2), 2300512.

Ciris, A., Atasoy, Y., Bacaksiz, E. 2024. "Employing pre-annealing as a
control tool for alloying in CdSeTe/CdTe stacks produced by
evaporation in vacuum", Micro and Nanostructures, 190, 207829.

Atasoy, Y., Bacaksiz, E., Ciris, A., Olgar, M. A., Zan, R., Ali, A. M. A.
D., Kiiglikémeroglu, T., Basol, B. M. 2024. "Improved CZTSe solar cell
efficiency via silver and germanium alloying", Solar Energy, 267,
112247.

Altuntepe, A., Erkan, S., Olgar, M. A., Celik, S., Zan, R. 2024.
"Hydrogen storage capacity of two-dimensional MoS2", International
Journal of Hydrogen Energy, 56, 690-698.

Atasoy, Y., Basol, B. M., Bacaksiz, E. 2024. "Improving device
performance of sputtered CZTSe based solar cells by Manganese
doping", Optical Materials, 149, 115138.

Altuntepe, A., Erkan, S., Olgar, M. A., Toplu, G., Zan, R. 2024.
"Potassium doping of sputtered MoS2 films by CVD method", Journal
of Materials Science: Materials in Electronics, 35(1), 69.

Altuntepe, A., Erkan, S., Olgar, M. A., Celik, S., Zan, R. 2024.
"Investigating surface area and hydrogen pressure effects on LiH and
NaH", Journal of Solid State Chemistry, 330, 124483.

Sisteme
Yiikleyen/Sorumlu

Dog. Dr. Ayse Seyhan

Nigde Omer Halisdemir Universitesi Kanit Formu
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Faaliyetin Yapildig:
Birim

Nanoteknoloji Uygulama ve Arastirma Merkezi

Boliim/Alt Birim -
Gerceklestirilen Ogrencilerin bilimsel arastirma, inceleme ve bilimsel toplantilara katilmasi igin
Faaliyet Adi destek saglanmasi

Faaliyet Donemi

2024

Gergceklestirme
Aciklamasi

Lisansiistii egitimine devam eden 6grencilerimiz yapilan faaliyetler sonucunda 2024
yil igerisinde agagida katilim belgelerinin gorselleri sunulan 3 ayr1 bilimsel etkinlikte
aktif olarak yer almiglardir.

Kanmt Gorseli
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NIGDE OMER HALISDEMIR UNIVERSITES|
12 - 13 Aralrk 2024

CERTIFICATE OF
PARTICIPATION

Tesekkiir Belgesi

< i 2 This Is to certify that
Sayn; Furkan GUCLUER , I
: FURKAN GUCLUER,
TUBITAR. 1503 Proje Pazarian Desleklems Program kapsaminds de
ve Nigde Omer Holisdemir Universitesi e paydagian tarafindan
"3, Ar-Ce ve Droje Pazaes Ginleri™ - o o tedbplledoy kinoad
elkinfifine kalmneacn dolay lesekkir ederiz Middie East Technlcal Liniversity - Culture and Conventian Conter, Ankara, Tirkiye

made the ORAL presentation in
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Fret Dr. Ragit TIRAN
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" 1. INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONGRESS on SCIENCE and ENGINEERING

December 19-20-21, 2024 | Azerbaijan Technical University, Baku, Azerbaijan

CERTIFICATE OF PARTICIPATION

for the paper entitled:

TURK-GOSE 2024

Kademeli a-5i Yapilarin ¢-5i Heteroeklem Giines Hileresi Performansina Erkisi
authored by
Furkan Giiglier,Emre Kartal Ali Ogiin Sarp ENl Damgaci, Avye Sexhan

has been presented at VI International Turkic World Congress on Science and Engineering (TURK-COSE 2024)
held with Face-to Foce + Online participation on Dec. 18-21, 2024
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Prof Or Subhan NAMAZOV Prof. Or. Murat BARUT Prof. Dr. Ercan CELIK
AZTU NOHU KTMU

Dr. Aiman ABIBULLAYEV
Ay

Cn-:l‘lal_l'! for TURK-COSE 2024
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Sisteme
Yiikleyen/Sorumlu

Dog. Dr. Ayse Seyhan

Nigde Omer Halisdemir Universitesi Kanit Formu
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ol Nanoteknoloji Uygulama ve Arastirma Merkezi
Yapildigs Birim J1Lye 3
Bolim/Alt Birim | -
Oncelikli alanlar (Enerji, Tarim-Gida, Nanoteknoloji, Go¢, Iklim Degisikligi, Kadin ve

Gergeklestirilen | Aile ¢aligmalari vb.) basta olmak {izere FSMH veya teknolojik, yenilikgi {iriinlerin
Faaliyet Ad1 gelistirilmesi
Faaliyet Donemi 2024

Nanoteknoloji alaninda {iriin gelistirilmis, ilgili tiriin i¢in patent basvurusunda bulunulmus

Gergceklestirme o . . S L
sextes ve bu lirlinlin patenti alinmistir. Kanit gorselleri asagiya eklenmistir.
Aciklamasi
Filiz KELES, Ayse SEYHAN, Abdullah YILDIZ, Abdullah
Bulug Sahipleri
ATILGAN, Elif DAMGACIT
2024
CIGS/Perovskit  Monolitik Tandem Esnek Glines Hticresinin
Bulus Baslidi
Gelistirilmesi
HAK SAHIPLERI*
- Hak Sahibi Olmak .
Uyrugu | TC Kimlik Mo/ Lo s .. | Hak Sahipligi i
Adh Soyadi L Girevi Isteyip Istemedigi i imza
Pasapaort No (EvetiHayir) Orani (%)
Filiz KELES TC 61324037950 | YirGilco Evel a0
Ayse SEYHAN TC | 10446720824 | Arastirmac Evel 20 2 ';f.’«if’tﬂ/}
Abdulgh YILDIZ | TC | 17852850196 | Damisman Evel 10 Aer—
Kanmt
Abduliah ATILGAN TC 13294016602 | Arastirmac Evel 10
Elif DAMGACI TC | 18128646434 | Bursiyer Evet 10 f__c;l_‘.-_w—-__fﬁ

* Proje ckibnde yer alan kigdenn projen in ylnitiecegi kurumikurulug le yapuklan protokale gire balinenmis olan gergek/izel kisiler). Protckolde
fikei hawdann tamami projenin yirtilecedi kurum/kurulusa ail alarak bekrenmigse sadece ilgili kurumikundug yetklisi ve proje yindiucs
teratindan dovdurularak imzalani, Proge ekibanin kismen hak sahibi olarak belifenmis olmas: durumunds ilgill kurumikurulus yetkilisinin yani sia
proje ekibinin tum Oyelen 1arafindan da doldurularak imzalanir, Protokede gore projenin yonitilecedi kurumikurulugun hak sahibi obmadig
durumida ise proje ekibinin wm uyelen larahndan doldurularak imzalanr,

Proje yuriduge girdkten sonuglanincaya kadarki sirecin herhangi bir agamasinga proje ekibinde yer almayan kisiler hak sahibi olamaziar

Froje ekisinde yer alan ksdenn, proje yunirige girdikten sonuglanincaya kadarki sirecin hernangi bir agamasinda projeden ayrimes almalan
dururnunda Fikri Uriin Bildinm Formunda hak sahibi olarak yer alabimeler icin, projenmn yiritidecedi kurumbundus ile yapilan protokole Qore
proje ekibinin kismen ya da lamamen hak sahit olarak, belifenmig olmast ve 56z konusu fikr Urindn ortaya gikma sirecinde prejede yer alarak
kalxda bulunduklarinin proje yor ket farafimdan yazih olarak bayan edimesi geroklidi

™ Yabanes uyruklu kesiler, ikil anlasma metinlennde aksi belitiimedigi lakdirde hak sanibi olamazlar, ancak bulug sahibi olab brer

™" Bu sulunun toplami 100 olmalider. Hak sahibi olmayan ya da olmak istemeyen kisiter in “07 degen ginlmelide, Protokole gare elilenmis olan
Ak sanib 2215 kadar sans ekleny

Nigde Omer Halisdemir Universitesi Kanit Formu
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TARIFNAME
CIGS/PEROVSEIT MONOLITIK TANDEM ESNEK GUNES HOCRESI

TEKHNIK ALAN

Bubus, fotowvoltaik teknobojide werimiligi sinidandran teorik limiti asmak amacyla
birden fazla gines hilcresinin birdikte kullanidid tandem yapilarda 6n plana gikan
CIGS/perovskit gines hicresi ile ilgilidir.

ONCEEI TEKNIK

Son zamanlarda dinya genelinde artan enerji tabebini karsilamak adina fosil
vakilardan yenilenebdir enasgi kaynaklanna yinelik ciddi bir edlim gézlemlenmeltedir,
Gines enerjisini dofjrudan elekfrik enerisine donistime prensibi ile calisan
fotowoltaik aygitlar yenilensbilir eneqi alaninda Gnemli bir yere sahiptir. Ancak,
fotowoltaik aygitlar teorik we pratk olarak digik werimlilik gostermektedir. Bu
aygitlardan daha werimli kullanilmas) adma birden fazla glnes hicresinin bidikte
kullandmasi gindeme gedmis we tandem yapilar ortaya gikrmistir. Tandem yapilann
=aflkh bir sekilde fabrikasyonu wve vermlilijn artinknasina yénelik ¢alismalar son
zamanda hiz kazanmisbr. Bu sayede, yendenebilir enerjiden daha efekti faydalanmak
mdmkin olacaktr.

Silisyum (i) tabanh glnes hikerelen fotovoltaik teknoloji alaninda bagindan beri
baskin cisa da zaman igerisinde farkh gines hicreleri de Snemli bir rakip haline
gelmisgtir. ik jenerasyon olarak sinflandinlan Si-tabanh gines hicrelernde werimliik
limitine yaklasimas: sonucy ince film (ikinc jenerasyon) we wyenilikg {Gglned
jenerasyon) gines hicreleri de yiksek verimliik defererine ulasarak fotowvoltaik
teknolojilerinin gelismesine olanak sajlamistir. ince fim gines hicrelerinden olan
Bakir indiyum Galyum Selenit (CIGS) yiksek wvermliik dedederine ulasmay
basarmistr. Bu nedenle arastirmacilann yogun ilgisi ile panslierde kullamimak dzere
modil dretimi igin aday bir gines hicresi haline gelebidmistir,

Kisa zamanda yiksek vermlilije ulasan bir dijer glnes hicresi de perovskit
pines hicreleridir. Ddisik maliyet ve Gretim kolayhdl gibi avantajlar perovskit glines
hicrelerini cazip bir hale getirmistir. Yiksek verimlilik ve diisik maliyet vadeden C1GS
ve perowskit glnes hilcrelerinin beraber dretimini igeren tandem yapilar son
zamanlarda cahsdmaktadir. Aynca. yenilikgi glnes hicrelerinden olan nanoyapd
gines hicreler de fotovoltaik teknolojide kendine yer bulmaya baglamistr.

Sisteme

Yiikleyen/Sorumlu

Dog. Dr. Ayse Seyhan

Nigde Omer Halisdemir Universitesi Kanit Formu




